Tranzystor

Przyrzad potprzewodnikowy z trzema elektrodami, majacy zdolnosé
wzmacniania sygnatu elektryczngo. Ze wzgledu na zasade pracy tranzystory
dzieli si¢ na:

e bipolarne
* unipolarne

Tranzystor bipolarny jest utworzony z potaczenia dwu zlaczy, tzn. utworzony
z trzech obszaro6w p-n-p lub n-p-n (rys. T.5). W tranzystorze bipolarnym istniejg
dwa rodzaje no$nikdw: mniejszosciowe 1 wigkszosciowe (elektrony 1 dziury),
stad nazwa: bipolarny. Elektrody tranzystora bipolarnego maja nazwy:

e emiter - E
* baza - B
e kolektor - C

Rys. T.5. Strultury tranzystoréw i ich

symbole graficane: a) n-p-n, b) p-n-p
E — emiter, B — baza, C — kolektor

przy czym emiter i1 kolektor majg ten sam typ przewodnictwa, a baza
oddzielajaca emiter 1 kolektor - odwrotny typ przewodnictwa.



Rys. T.6. Tranzystor bipolarmy
I — emiter, 3 — kolekior, 3 — baza, 4 — obudo-
wa, J — poadstawa

Tranzystor bipolarny sktada si¢ z matego krysztalu krzemu lub germanu i
potaczonych z nim trzech elektrod: emitera 1 (rys. T.6), kolektora 2 1 bazy 3.
Catos¢ znajduje si¢ w obudowie 4 polaczonej z podstawg 5. Tranzystor
unipolarny to tranzystor sterowany polem elektrycznym, w ktorym wystepuje
tylko jeden rodzaj pradu, a mianowicie utworzony tylko przez no$niki
wiekszosciowe (tylko elektrony lub tylko dziury). Tranzystory unipolarne dzieli
si¢ na dwie grupy:

e tranzystory zlgczowe (FET)
e tranzystory 7 izolowanqg bramkqg (MOS)

Tranzystor typu MOS lub MOSFET ma kilka nazw zwigzanych ze swoja
strukturg 1 zasadg pracy. Na rys. T.7 przedstawiono symbole graficzne
tranzystoréw unipolarnych MOS z izolowang bramkga. Tranzystor jest
elementem czynnym, ktory w wigkszosci uktadow elektronicznych zastepuje
stosowane przedtem lampy elektronowe.

Rys. T.7. Na nastepnej stronie



¢ﬂ

R}r T.7. Symbole graficane iranzysto-
E@w unipolarnych MOS z izolowang bram-
kg: &) 2 kanatem typu n, b} z kanatem ty-
pu. pr
G-—- bramka, S — komtalkt metaliczny Zrédia, D
-— kontakt metaliczny drenw

W poréwnaniu z lampg elektronowg tranzystor ma nastgpujace zalety: male
wymiary, duzq trwalosé¢ i niezawodnosé, bardzo duzg odpornosé na wstrzgsy
mechaniczne, male napiecie zasilania, brak napiecia Zarzenia.

Wadami tranzystora w poréwnaniu z lampami, s3: ograniczona moc i napiecie
pracy, wigksza wraZliwos¢ na zmiany temperatury, mata odpornosé na
Zwarcia i iskrzenia.

Dzi¢ki zastosowaniu tranzystora, a zwlaszcza uktadu scalonego, zostat
zbudowany zegarek kwarcowy.
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